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Mais informagoes:

O Grupo de Supercondutividade e Magnetismo (GSM) da UFSCar possui uma bolsa de doutorado pré-
aprovada pela FAPESP, com inicio no primeiro semestre de 2026, junto ao Programa de Pds-
Graduacdo em Fisica (PPGF) da UFSCar, campus Sdo Carlos. Essa bolsa faz parte do Auxilio a Pesquisa
Projeto Inicial m da FAPESP, denominado “Eletromigracdo em nanoestruturas” (Processo Fapesp
2022/03124-1). O candidato selecionado otimizara as condi¢cdes de crescimento de filmes metalicos,
especialmente da liga Pb-Sn. Em seguida, dispositivos de nanofios e SQUIDs serdo construidos
contendo duas JJs simétricas de Pb e Pb-Sn e, entdo, uma assimetria em suas propriedades
supercondutoras sera induzida por EM, visando a obtencdo e manipulacdo de multiplos estados
metaestaveis relacionados a vorticidade do dispositivo supercondutor acessiveis em um mesmo valor
de campo magnético aplicado por meio de eventos denominados phase slips. Esse trabalho é parte
do esforgo para controlar o processo de eletromigracdo a ponto de poder ser usado como uma técnica
de nanofabricacdo de materiais. O GSM conta com uma 6tima infraestrutura de pesquisa, atuando na
formacao de recursos humanos qualificados e desenvolvendo colabora¢es com diversos grupos de
pesquisa no Brasil e no exterior.
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Importante: a entrada no PPGF (Programa de Pds-graduagdo em Fisica) da UFSCar se dara por
processo (super)simplificado.

Requisitos:

1) Ser graduado em Fisica (Bacharelado e/ou Licenciatura), Engenharia Fisica, Quimica,
Engenharia de Materiais ou areas afins;

2) Ter realizado iniciacdo cientifica, de preferéncia com énfase experimental;

3) Mestrado em Fisica, Engenharia Fisica, Quimica, Engenharia de Materiais ou areas afins, de
preferéncia com énfase experimental,

4) Ter 6timas notas;

5) Conhecimento béasico em linguagens/ferramentas de programacdo. Desejavel: Python,
LabView e/ou COMSOL;

6) Bom conhecimento de inglés (escrita, leitura e oral);

7) Habilidade para trabalho em equipe, comprometimento e organizacao.

Processo seletivo:
O processo seletivo ocorrera em duas fases:

12 fase: Envio da inscrigdo por e-mail para o Prof. Maycon Motta (m.motta@df.ufscar.br) com o

assunto Inscricdo para Bolsa de Doutorado Fapesp, juntamente com a seguinte documentacao em
anexo:

1) Endereco do Curriculo Lattes (no corpo do e-mail);

2) Histoérico Escolar de graduagdo e pds-graduagdo completo (incluindo possiveis reprovacées);

3) Uma Carta de Recomendacdo;

4) Carta de Motivagdo de até duas paginas, com uma breve apresentacdo do candidato, de sua
experiéncia e de sua motivacao para desenvolver o projeto.

22 fase: Os melhores candidatos serdo selecionados para uma entrevista via Google Meet.
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